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PLANO DE ENSINO

IDENTIFICACAO DA DISCIPLINA

Curso: CST em Sistemas de Telecomunicagdes, Tecnologia

Nome da disciplina: Eletrénica Analogica Codigo: TELO24

Carga horéria: 83 horas Semestre previsto: 2°

Pré-requisito(s): Eletricidade e Magnetismo

Docente(s) responsavel(is): Haeckel Van Der Linden Filho

Valido para o(s) periodo(s): 2011-1 até os dias atuais

EMENTA

Conceitos e aplicagOes de: Diodos semicondutores, transistores bipolares e transistor de efeito
de campo (JFET e MOSFET).

OBJETIVOS

Geral

o Compreender o funcionamento préatico e tedrico de circuitos com diodos semicondutores,
transistores bipolares e transistores de efeito de campo;
o Analisar e projetar circuitos com transistores bipolares e com transistores de efeito de campo
em cc e ca.
Especificos

o Identificar as caracteristicas do diodo semicondutor e descrever o funcionamento de
circuitos com diodos;

o Descrever o comportamento do transistor bipolar de juncdo (TBJ) nas regides de corte,
saturacao e na regido ativa;

o Calcular os pardmetros re e os parametros hibridos para as configuraces base-comum,
coletor-comum e emissor-comum com transistores TBJ;

o Realizar calculos de projetos de circuitos amplificadores com polarizacdo fixa e para
pequenos sinais com TBJ, FET e MOSFET.
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CONTEUDO PROGRAMATICO

Unidade | — O Diodo Semicondutor 12 h (Tedricas) + 6 praticas = 18 horas
- Introducdo ao estudo do diodo — materiais semicondutores; Diodo ideal 1 h 30 min
- O diodo semicondutor; circuitos equivalentes, curva caracteristica; 1h 30 min
- O diodo retificador: retificador de meia-onda e de onda completa 2 h
- Circuitos ceifadores 2 h
- Circuitos grampeadores com diodos 1 h 30 min
- Circuitos retificadores com filtro 30 min
- Circuitos multiplicadores de tensdo 1 h
- Diodo Zener 2 h
o) Circuitos com diodo Zener;
o Fontes reguladas com Zener

Unidade Il — Transistores Bipolares de Jun¢do 16 h (Tedricas) + 6 h praticas = 22 horas

- Introducdo ao estudo do transistor bipolar de juncdo (TBJ): curva caracteristica, ponto de
operacdo; Reta de carga 2h

- Caracteristicas gerais do TBJ em configurac@es base-comum, emissor-comum e coletor
comum 1h 30 min

- O transistor bipolar como chave 1h

- Circuitos com polarizagéo fixaem TBJ 1h

- Circuito de polarizacédo estavel do emissor 30 min

- Polarizacdo por divisor de tensdo 30 min

- Polarizacdo cc com realimentacéo de tensdo; 30 min

- Circuitos com polarizagdes combinadas; 1 h

- Amplificacdo no dominio ca - principais parametros (beta ca, impedancia de entrada,
impedancia de saida, ganho de tensdo e ganho de corrente) 2 h

- Modelagem do transistor bipolar de juncdo - modelo re —3 h

o base comum;
o emissor comum e
o coletor comum
- Modelo hibrido equivalente 3 h
o emissor comum
o base-comum e
o coletor comum

- Determinacéo gréfica dos parametros hibridos (hie, hoe, hfe e hre) 1 h 30 min
Unidade 111 - Analise do TBJ para pequenos sinais - 16 h (Tedricas ) + 6h (praticas) =22 h
- Configuragdo emissor-comum com polarizacao fixa
- Polarizacdo por divisor de tensao
- Configuragdo emissor-comum com polarizagdo do emissor
- Configuragéo seguidor-de-emissor
- Configuragdo com realimentacédo do coletor
- Configuracdo Base-comum
- Configuracdo com realimentacdo cc do coletor
- Circuito hibrido equivalente aproximado e completo
Unidade V- O transistor de Efeito de Campo - 15 h (Tedricas ) + 6 h (praticas) =21 h
- JFET: Construcéo e caracteristicas 1 h 30 min
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- MOSFET: Tipos e aplicacdes 1h 30 min

- Polarizacdo do FET: configuracdo com auto-polarizacédo; polarizacéo fixa e polarizacdo por
divisor de tenséo 2 h

-Analise do FET para pequenos sinais: Circuito JFET com polarizacéo fixa; autopolarizagéo;
divisor de tenséo e seguidor-de-fonte; 3 h

- MOSFET tipo deplecéo; 1 h

- MOSFET tipo intensificagdo 1h

- Circuito E-MOSFET com realimentacéo de dreno; 1 h

- Circuito E-MOSFET com divisor de tenséo; 1 h

- Projetos de circuitos amplificadores com FET 3 h

METODOLOGIA DE ENSINO

o Aulas expositivas e dialogadas com recursos audiovisuais, aulas praticas com montagens
em protoboard e simulagdes utilizando softwares especificos; Serdo aplicados trabalhos
individuais e em grupos, tanto lista de exercicios como seminarios.

AVALIACAO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

0 A avaliacdo se dara por meio de provas tedricas por unidade didatica, além de
avaliacOes praticas continuadas (observando-se o desempenho do aluno em laboratério e
andlise do relatério sobre cada experiéncia pratica executada), além de exercicios em sala,
trabalhos tedricos, seminarios e projetos.

o A quantidade de exercicios serd determinada pela analise da necessidade da turma,
avaliando-se continuamente o nivel de aprendizado adquirido em cada unidade didatica.

RECURSOS DIDATICOS NECESSARIOS

-Quadro branco, marcador para quadro branco, data-show, componentes, equipamentos de
bancada (osciloscopios, multimetros, geradores de sinais, etc), recursos computacionais de
hardware e software.
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